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3aokpyxutu oarosapajvhy omuujy (A, b, B uiu IN):

A) V¥ ciyuajy MEHTOpCTBA AMCEpTaIfje Ha JOKTOPCKUM CTyaHjaMa y Tpynanuju
TEXHUYKOTEXHOJIOIKUX, MPHUPOJHO-MATEMAaTHUKUX W MEAMLUMHCKUX HayKa
MeHTOp Tpeba na uma HajMame Tpu pana ca SCI, SSCI, AHCI unu SCle mnucre,
kao u Math-Net.Ru nucre.

B) V cnydajy MeHTOpCTBa AMcepTalije Ha JOKTOPCKUM CTyAMjaMa y TpyManuju
JPYIITBEHO-XYMAaHUCTUYKUX HayKa MEHTOpP Tpeba Jla mMa HajMame TpU pajaa ca
peJIeBaHTHE JIMCTE€ HAydyHUX dvaconuca (PeneBanTHa nucra HaydHHX dYacomuca
ooyxsata SCI, SSCI, AHCI u SCle nucre, kao u ERIH nucrty, nucry gacomuca koje je
MuHKCTapCcTBO 32 HayKy KiacudukoBano kao M24 u nopatHy JIHCTy 4aconuca kojy he,
Ha IpeAsor yHUBep3UTeTa, foHeTn HanuonanHu caBeT 3a BUCOKO oOpasoBame. [locebHO
ce BpeAHyjy U MoHorpaduje kKoje MUHHCTapCTBO Hayke Kiacudukyje kao M11, M12,
M13, M14, M41 u M51.)

B) V cnydajy u3pane DOKTOpCKe IucepTanuje MpeMa paHWjuM IpOINucUMa 3a
KaHAMJaTe KOjU Cy CTEKJIM aKaJeMCKHM Ha3WB MarucTpa Hayka MEHTOp Tpeba aa
uMa et panoBa (pedepeHiu) koje ra, mo omneHu Beha nayunux obmactw,
KBaJM(HKY]y 32 MEHTOPA OJIHOCHE AUCEpTaIHje.

I') V cnydajy na y y’xoj Hay4HO] 00JacTd HeMa KBaTHM(UKOBAHUX HACTABHHKA,
NPWIOKUTH OJUTyKy Beha mokTropckux cTyawja o WMEHOBamy pPEIOBHOT
npoecopa 3a MEHTOpA.
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